Producao de filmes semicondutores
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Introducao

De acordo com a IEA (Agéncia Internacional de Energia), cerca
de 86% da matriz energetica mundial € classificada como nao
renovavel, o que indica um cenario preocupante relacionado a
utilizacao Indiscriminada de recursos naturais, podendo
provocar o fim dos mesmos. Dos possiveis meios renovaveis de
transformacao de energia, optou-se pela energia solar. Visando
sua difusao e observando o alto custo de construcao de placas
solares, o objetivo do projeto € produzir filmes semicondutores
transparentes, que sao essenciais para a fabricacao de placas
fotovoltaicas, de forma viavel em ambiente escolar, barateando
0 processo e favorecendo a disseminacao de energia limpa.

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo produzir filmes
semicondutores em ambiente escolar.

Metodologia

Por conta do seu baixo custo e sua baixa complexidade de
execucao, o método usado na producao dos filmes foi o spray
pirclise, que consiste na pulverizacao de goticulas de uma
solucao precursora em um substrato aquecido, com
temperaturas variando entre 250° e 450 °C, no qual foi formado
o filme semicondutor, como demonstra a Figura 1. Este filme
semicondutor € composto de SnO2 (Dioxido de Estanho), que
possul caracteristicas de um semicondutor transparente. A
solucido precursora consiste na mistura de SnCl4.5H20
(Tetracloreto de Estanho Pentahidratado) em agua destilada,
sendo depositada em um substrato de vidro com auxilio de um
nebulizador (JACIARA, 2013).
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Figura 1: Sistema de producao

Fonte: Autoral

Resultados e Discussao

ApoOs a pulverizacao sobre o substrato, foi desenvolvido um
grafico das temperaturas em que este fol submetido, sendo
demonstrado na Figura 2. A partir deste, pode ser observada a
formacao de picos e vales em intervalos de aproximadamente 6
minutos, quando foram realizadas recargas na solucao. A media
de temperatura se manteve em 157 °C. Apds a confeccao dos
filmes, foi comparada a resisténcia elétrica em sua superficie
em relacao a laminas sem tratamento, como demonstram as
Figuras 3 e 4. Os filmes de SnO2 possuem uma resisténcia
eletrica consideravelmente inferior, sendo portanto essa uma
caracteristica de um semicondutor.

Figura 3: Resisténcia elétrica
em filmes semicondutores

Fonte: Autoral

Conclusoes

A partir da producao de filmes semicondutores, obtiveram-se
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Figura 2: Grafico de amplitude
térmica da placa de aquecimento

Fonte: Autoral

Figura 4: Resisténcia elétrica
em laminas sem tratamento

Fonte: Autoral

resultados satisfatorios que elucidaram a possibilidade de, em
um projeto futuro, fabricar filmes condutores em ambiente

escolar, tendo em vista seu processo de construgcao semelhante
em relacao aos semicondutores. A producao destes
componentes por estudantes, aliada a utilizagcao de métodos de

baixo custo como o Spray Pirolise, visa o alcance dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentavel (ODS'S) criados pela ONU, em

especial a de numero 7, que busca disseminar formas de
energia renovaveis e sustentaveis por todo o Planeta Terra até o
ano de 2030.
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